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摘要(译)

旨在提供一种液晶显示器的制造方法，其能够通过减少掩模的数量来降
低制造成本。将栅极绝缘膜，半导体膜和氮化硅膜放置在其上形成栅极
总线的基板上，通过使用栅极总线作为掩模进行背面曝光，然后将氮化
硅膜图案化从而沿栅极总线形成沟道保护膜。在栅极总线上的两个位置
处形成两个器件隔离孔，这两个位置位于源电极和漏电极的两侧并且在
栅极总线的延伸方向上彼此分开。以如下方式形成薄膜晶体管：半导体
有源膜由插入在两个器件隔离孔之间的半导体膜的一部分形成，从而与
其他像素区域电隔离并形成栅电极通过位于两个器件隔离孔之间的栅极
总线的一部分。
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